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Zrédla nieklasycznych stanéw $wiatla sg elementami niezbednymi do budowy sieci
kwantowych i implementacji protokoléw kryptografii kwantowej. Wérdd nich na szcze-
gblng uwage zastuguja Zrédla emitujace pojedyncze fotony oraz pary (lub wicksza
liczbe) kwantowo splatanych fotonéw. Sposrdéd wielu ukladéw fizycznych, mogacych
pelnié role obszaru aktywnego w tego typu zrédlach, najbardziej obiecujace wydaja
sie by¢ poétprzewodnikowe kropki kwantowe. Wyrdzniaja sie one na tle innych podejsé
wyjatkowo wysoka czystoscia emisji jednofotonowej (niskim prawdopodobiefistwem
emisji wigcej niz jednego fotonu na raz) przy jednoczesnej wysokiej czestotliwosci ich
generacji, kompatybilnoscig z technologig pétprzewodnikowa, w szczegdlnosci z rozwi-
nietymi technikami deterministycznego wytwarzania struktur fotonicznych oraz zin-
tegrowanymi ukladami fotonicznymi i infrastruktura $wiatlowodowa oraz mozliwo-
Scia generowania fotonéw na zadanie (kazdy impuls pobudzajacy powinien skutkowaé
emisja jednego fotonu). Ich dodatkowym atutem jest mozliwo$é inzynierii struktury
elektronowej i wtadciwosci optycznych w celu ich optymalizacji pod konkretne zasto-
sowania. W referacie podsumowany zostanie postep, jaki dokonal si¢ ostatnio w dzie-
dzinie generacji nieklasycznych stanéw Swiatta w zakresie telekomunikacyjnych diu-
gosci fal. Emisje w tym zakresie spektralnym mozna uzyska¢ m.in. stosujac inzynierie
naprezen w strukturach z kropkami kwantowymi na podilozach z GaAs lub z InP.
W obu przypadkach mozliwa jest emisja zaréwno w zakresie II, jak i IIT okna tele-
komunikacyjnego. Praktyczne wykorzystanie tego typu Zrodel faworyzuje rozwiazania
Swiattowodowe i kompaktowe, nie wymagajace optymalizacji przez uzytkownika. Jako
przyktad oméwione zostana: i) symetryczne kropki InAs/InP hodowane metoda epi-
taksji z wiazek molekularnych, ktorych struktura elektronowa umozliwia generacje
par polaryzacyjnie splatanych fotonéw z kaskady biekscyton-ekscyton w IIT oknie te-
lekomunikacyjnym [1-3] oraz ii) kropki kwantowe InGaAs/GaAs przykryte warstwa
redukujaca naprezenia, wytwarzane metoda epitaksji z fazy gazowej z uzyciem zwiaz-
kéw metaloorganicznych, ktore zostaly wykorzystane jako obszar aktywny w zrédle
pojedynczych fotonéw typu plug & play (II okno telekomunikacyjne) [4-7].
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